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摘要(译)

有机发光显示器（OLED）及其制造方法能够省略通过形成第一像素电极
图案化第二像素电极的工艺，形成包括第一像素电极上的开口的像素限
定层，以及形成使用阴影掩模作为掩模的开口中的第二像素电极和第三
像素电极。 OLED包括：基板;第一像素电极设置在基板上;像素限定层，
具有暴露第一像素电极的一部分的开口;第二像素电极，设置在第一像素
电极上，所述第二像素电极通过像素限定层的开口暴露并设置在像素限
定层的开口中;第三像素电极，设置在第二像素电极上，设置在像素限定
层的开口中;有机层，设置在第三像素电极上并包括发光层;和设置在有机
层上的相对电极。
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